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a. EM3 modelinde yiiksek enjeksiyon seviyesi olaylarim1 modellemek iizere
kullanilan 6 parametresi ile SPICE GP modelindeki Ixr dirsek akimi arasindaki
iliskiyi arastirmiz, bu iligkiyi veren bagintiy1 yazarak 6 parametresinin
belirlenmesi halinde Ikr dirsek akiminin nasil bulunacagini anlatiniz.

b. Tablo-1'deki verilerden yararlanarak bir bipolar npn tranzistora iliskin Brw,
Isg, ngr, Ikr, Iso parametrelerini belirleyiniz. Belirlediginiz parametreleri
kullanarak SPICE benzetim programi yardimiyla Ic = Ic (Veg), Is = Is (VaE) ve
Br = Pr (Ic) degisimlerini ¢ikartarak sonuclarimmz verilen olciim sonuclariyla
kiyaslayimiz. Fark biiyiikse parametre degerleri lizerinde diizeltmelerle hatayr
kiiciiltmeye calhisiiz.

c. Elde ettiginiz sonucu yorumlayarak, calismamizin hedefine ulasip
ulasamadigin belirtiniz.

Tablo-1. (Vec = 0) i¢in elde edilen degerler.

Ic(uA) [9.375 |30 53.39 |78.6 |115.6 |206.4 |541.5 |1169
ViE 525 555 570 580 590 605 630 650
(mV)

Br 80.61 [96.32 |[104.62 |110.3 | 116 124.6 | 138.9 150

Ic 3.04 |5.36 9.36 16.1 19.21 | 31.2 | 44 78.85 | 158.8
(mA)

Ve 675 | 690 |705 |720 725 740 | 750 | 770 | 800
(mV)

Br 162.5 [ 168.8 | 173.7 |176.37 |176.6 |175 |171.9 | 160.7 | 136.7




